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Transistor Mosfet IRFZ44NPBF 55 V 49 A

Descripcién

EI IRFZAANPEF es un transistor mosfet de potencia, de canal N, hexfet con muy baja resistencia por
répida, este beneficio, en combinacion con la velocidad de conmutacién rapida y el disefio del dispositivo robusto que hexfet
conocidos por ofrecer al disefiador un dispositivo extremadamente eficiente y fiable para uso en una amplia variedad de aplicaciones.

Sustituto

Codigo: 112729

Tecnologia avanzada de procesos

Ultra bajo en resistencia

Valor dinamico dV / dt

Avalancha repetiiva permitida hasta Tjmax

175 °C Temperatura de funcionamiento

Aplicaciones: Administraci6n de potencia

Polaridad del transistor: Canal N

Voltzje drenaje-fuente Vds: 55

‘Tension Vgs de medicion Rds(on): 10V

Tension umbral Vgs: 2.1V

Intensidad drenador continua Id: 49 A

Disipacién de potencia Pd: 83 W

Resistencia de activacion Rds(on): 0.0175 Ohms

Temperatura de operacion méxima: 150 °C

Encapsulado: TO-220

Nuimero de pines: 3
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Los mosfet de potencia son bien
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